‘205446

R O N e e —mem e e i s et et st e et gt

R. lr.5651

T -
|3 233 3 IO j——2%

MEMNORTIA prscrIpr XN g;,@,z; E;

sobres

"Procedimiento para 1z obtencidn de condensadores de

nzautocuracidénn,

SOLICITANTES: ROBERT BOSCH G.m.b.H domicilizdos en
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Ia presente invencidén se refiere a un proce-
éimiento para le obtencidn de condensadoresde autocuracidn,
Es conocido sl hecho de que en tales condensa-
dores resulta de definitiva importancia la eleccidén del
5. grueso de la armadura metaligada,porque por un ludo, no
resulta posible una *curacidn " sin perjudicar el valor
gislador del condensador, a causa del gran valor de energia
que se presenta en este camo y, en cambio, eligiendo capas
demasiado delgadas, con su escasa conductibilidad eléctriea,

10. no se obtiene la densidad de corriente necesaria pars
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perforar con tooa seguridad los puntos dlbiles del dielde-
trico.

Tenlendo estos hechos en cuente, ya se I pro-
puesto efectuar las armaduras metdlicas de condensadores
de autocuracidn,compuestos normalmente de cine o cadmio,
con un grueso de capa menor & 2/1&, Pero no menor gde
0‘05‘/4 « Unicamente empléanio metales de mayordonductibili-
daa elsdetrica, tales como por ejemplo, plata y cobre, se
crey$ posihle poder emplear tambien gruesos de capa irfe-
riores a. 0'6)5/% .

Ahora bien, de acuerdo con la presente invencién
se han de emplear tambien cintas dieldctricas con armaduras
superpuestas por metalizzcidn, que seun mds delgadas gque 0'05
Al ¥ se componen de metales cuys conductibilicaa eldetrica no
ﬁayqr que la de cinc, obteniendo con dichos elementos conden-
szdorss de autocuracidn,pero mostrindo los metales euper—
ruestos una estructura con la que su resistencia de capa
resulta como mdximo el doble gue agquells gque resuluvaria si
le misma ecantidad de metal del mismo meterial se encontrasme
scbre la misma superficie en la estructura de material
compacto. {on Testructura de‘material compecto® ge entiende
en este caso aquella estructura que el material muestra con
tales gruesos que sirven normalmente parz medir los pesos
especlficos de los muteriales correspondientes,

Se puede obtener unu esiructura que han de .
tener las armaduras de condsensadores segdn la presente
invencidn, mediante eleccidn adecuada del valor de germina-
cién parz el conaensado que se forma en la superficie del
dieléetrico a metalizar, Cuanto mayor sea dicho valor de

germinscidén , tento mds densa resulta la estructura y
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tznto mds se acerca al numero 1 la citads relacidn de las

resistencias de superiicie, hasta para capas muy delgeasas,

Se puedse obtensr un valor suficientemente grande de germinge
cién armendo la superficie zntes de su metalizaéién, con

un ndmero suficientemente grande de micleos de conaensacién,
por ejemplo con cobertura 10-2 veces monatomar con la materia
nuclear, Como gquera que el valor de germninacidén queds
asimismo influido por el mimero de¢ Jtomos o moléculss
llevados a la unid:d de superiicie del dieléetrico-en la
unidad de tiempo, se nodrd tumbien obtener el valor necee-
sario de germinacidn para lu egtructura deseada, condensan-
do en la fas: gaseosa, mediante empleo de elevadas densida~
des de vapor , o bileu , obteniendo la cupa en forma electro-
1ftica, mediante empleo de grepdes dengidades dsgborriente,
Finalmente se consigue tambien un aumento del valor de
germin:cidn mediante reduccidn de lu temperatura de superficie
del soperte que se desea metalizar, Resulta por ejemplo un
valor suficiente de germinacidén con densidades de vapor

de 10 mngrs, ¥y 202 C.de temperatura de superficie,

cm?. Seg.

51 progreso tlenico resultente en la
obtencidén de coniensadores de w=utocuracidn, con el empleo de -
cintes dieléctricus de capas de cilnc o cadmio mds delgadas de
0:05iu,y con la estructura mencionada, es realmente notable,
Particularmente hey que aestucar las excelenies propileusces

ae perforacidn por gquema en tales condensadores debices en
primer lugara la mejorada conauctibilidad eldetrica de las
armadura, comparaus con la de log tipos anteriores., s cOn—
densacores con gran energlu almacenada, lag delgedas

ermaduras tilenen la especial ventaja de evitar todo exceso

de esfuerzo mecdnico del disldectrico, porgue en todo caso serd
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pequefia lz energla perforante,

Ademds, resulte todevie otra ventuja inesperada
@l emplewr dichas armsduras metalicaé particﬁlarmente delgedas,
consistiendo en lu posibilidid de podsr utilizer los condensae-
doresg provistos con tales zurmaduras pars tensiones mds
clevadas gue ¢n el caso de cupas de MLyOr grueso. Lete fend—
meno se basa en el hecho de gue la energfa en la perforacidn,
quemando cada punto débil del dieléctrico, resulta muy pequsaiia,
¥ porque, =l sumentar la tensidn perforante se qusmard un
minmero mayor de puntos débiles, sin que por ello se¢ produzea
una sobretensidn del dieléetrico.

En 2lgunos cusos ya sucsdld que 1l capa metdlica,
al czbo de un servicio d%?@dndensadores durante muchog uios,
quedd mds delgada y resulta ,por razones Ge seguridad, ventajo-
80, no bajar con el grueso de una capa a menos de O'O;/x.

Algunas veced serd tumbien adeouado, no realizar
toda la capa segun la invencidn de un grueso minimo uniforme
€ino solo una purte de dichu capa, aplicanﬂé & otras puartes,
egpecislmemnte en los bordes; capas nds gruesas, Pero, en
aquellea parte de l& armudura metdlios gue s¢ encuentra en el
campo elsctrico del condensador, ¢l grueso medio del metal
no debia bajar de los OjOS/& .

Ias contidades de metal necesariss para ls obten-
cidn de leg capas segin la invencidn son sumamente reducidas.
Bastan, por ejemplo, pura capas ds cinc cauntidades de este
metal entre 10 x 10™® naste 45 x 1076 grs./bmz.. Muy ventajo-
sas bhan resultado cuntidades de cinc desde 30 hasta 35 x 10-6
grs./bm2. Con objeto de realizar capas uniformemente delgzdas
de cudmio se emplean cantidades de dicho metel gque oscilan

entre 15 x 10'6 hasta 60 x 10~6 grs./cmz. Un valor favoraole
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se encuentra aproximadamente entre 45 hista 55 x 10~6
grs./bmz. Ias resistencias super:ioiaies Ge les capas que
as{ rusultan se hallan sntre 1'5 hasta 10 ohmios/cu?,
N O 1 A

Deserita suficientemente lu naturaleza dsl
invento,asf como lu manera de realizerlo en la prdetica,
debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente
indicadas son susceptibles de moaificaciones de detalle, en
cuanto no wlteren su principio funasmental, wamblen se hace
constar que el invento corresponde u uns patente preséntada
en Alemanla con fecha 3 de octubrs de 1951 n2 B IV.017
VIIIc/2lg, acogiéndose, por 1o tunto, & 1os beneficios que
conceden los Convenios Intemacionsles en vigor y siendo lo
que constituye la esencic. del referido invento y por lo gue
se golicita Patente de Invencidén,por 20 afios en Espaiias
"Procedimiento para la obtencidn d e condensadores de
autocuracidnt; éaracterizéndose por lo siguientes

1¢2,= Procedimiento para la obtencidn de conuensa-
dores de autocuracidén, con una armadura metdlicz metzlizads
por lo menos sobre unz cinta dieldetrica y compuesta de un
metal cuys conductibilidad eléetrica no sea mayor gque la del
cinc, .caracterizdndose porque por lo menos une purte de
dicha armadure metdlica es mds Gelgzada qus O'sz;¢, mostrando
unz estructura tal que su resistencia de caps resulte como
mdximo el doble de aquella que resultaria si lu misme casnti-
dad de metal de la misms materia se encontrase sobre igual
superflcie en le estructura de material compacto,

20, = Procedimiento segun reivindicacidén 18,
carscterizado porgque li armadurs metdlica no es mds delgada

gque O'Ol)}l.
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38.= Procedimiento Segun reivindicaciones 18 o
e, caructerizado porgue una parte de la capa metdlica tiene
un grueso mayor de O'OB/u .

482,.= Procedimiento, segun reivindiczeidn 38,
caracterizado porgue la parte de la caps metdlica que se
encuentrs dentro del cumpo eléectrico resulta en términe
medio gobre todo el ancho, menor de 0'05/;4.

58,= Procediniento segun reivindieczcidn 18 o
8iguientes, caracterizZndose porque la regsistencia sSuper-
ficial de la czpa se encuentra entre los limites de aproximada-
nente 1'5 hasta 10 ohmios/bm?.

62,= Procedimiento segun reivindicacidén 12 o
siguientes, caracterizado porque la armadurs metdlica se
compone de unz cantidad de cine entre 10 x 10~% husta
45 x 100 grs. cmz., preferentemente entre 30 hasta
35 x 1070 grs, /em?.

78.,= Procedimiento segun reivindicucidn 1e,0 sig%gg:
caracterizdndose porque le armadurs metdlica se compone de
una cantidad de czdmio entre 15 x 10~6 nasgta 60 x 10"6 grs./m@
con preferencis entre 45 hasta 55 x 10-6 grs./em?.

82.= Procedimiento, segin reivindicacidn 18 o
siguientes, caracterizdndose porque se genera la estructura
metglicae por medio de¢ unos micleos preliminares sobre el
dieléctrico, antes de la metalizeeidn y en unz cobertura
1072 yeces monstomar,

92.= Procedimiento, segun reivindieacidn 18 o
siguientes , carzcterizdndose porque la estructura metflica
queda efectuada mediante cqndensacidn én la. fase gasewma,
empleando una densidad de vapor de aproximadamente

10 mgrs. y unos 209 C. de temperatura de superficie
cmz . Seg.
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&l dieléetrice & metaligar,
102,= Procedimiento para 1s obtencidn de
condensadores de autocuracidn; tal ¥ como queda substane

clalmente descrito en la presente memoria, gque consta de siete
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